Приложение 3
Химические свойства галогеноводородов
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R атома Gal  больше, чем                  R атома H

















Связь C-Gal более реакционноспособ на, чем C-H


(кроме  C-F)














Индуктивный эффект


























Связь C-Gal более реакционноспособна, чем C-H


(кроме  C-F)











Дальнейшее замещение Н в галогеноводоро дах направлено и более активно





Атом Gal легко замещается на другие атомы или группы атомов





Связь C-Н в галогеноводородах  более реакционноспособна, чем C-H в углеводородах








Связь C-Gal более полярная, чем C-H








Электроотрица тельность Gal  больше, чем Н





Связь C-Gal менее прочная, чем C-H


(кроме  C-F)








Связь C-Gal более длинная, чем C-H





Связь C-Н в галогеноводородах  более полярная, чем C-H в углеводородах











